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REF. DIMENSIONS
Millimetres Inches
Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max.
. A 7.10 0,280
al | 2.80 0.110
[ A az | 150 1.90 |0.059 0075
5] 10,15 0.400
b1 (.50 0020
b2 | 1.35 1.75 | 0.053 0,069
g a1 | 0.38 0.50 |0.015 0.020
i
+| |.— & 2.54 0,100
23 762 0,200
| 10.50 0413
L 330 0,120
z 1.50 0.059
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	SDT200S是为专门保护用户线卡而设计的，他特别适合保护振铃发生器的继电器免遭瞬态过压。图1和图2是其外形图及等效电路图:

